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Übersetzung } 

5 4-Bit-T ite-PROM in Schottky-T „Klonm 

und offene Kollektprausgänge) 
Vorläufige technische Daten! 

Der Schaltkrlls besteht aus : 

I; Adreßdekoder für die w-hl der Zeilenquartette (Wandler 

3=Bit-Binärkode in 1-aus-8-Kode). Jeder der acht Aus- 

gänge des Wandlers wählt ein Zeilenquartett der Speicher- 
matrix aus 

‚II Adreßdekoder für die Wahl der Spalten der Speichermatrix 
—_ (Wandler 6-Bit-Binärkode in 1-aus-64=Kode). Jeder der 

64 Ausgänge des Wandlers wählt eine Spalte der Speicher- 
matrix aus 

III, Steuerung - mittels eines Signals am Eingang S, kann die 

Informationsübertragung über die Ausgangsverstärker 

blockiert werden



® 

IV. Spotcllorntrl.x (2048 Spcielurn:l.l.on in 32 Zeilen und 

64 Spalten) 

V. Ausgangeverstärker ‘- fi:lr die OÜbertragung der im adres- 

* sierten Wort gespeicherten Informsation auf die Speicher- 
ausgänge. Die Übertragung kann ait Hilfe des Einganges S 

blockiert werden (die Speicherausgänge werden in den 

hochohmigen Zustand versetzt. 

Bild 12 Anschlußbelegung Bild 23 Blockschaltbild 

Tabelle 1, Funktionstabelle‘ _ . S 

. Nichtprogrammierter 'Prograsaierter 
7 Schaltkreis Schaltkreis: 

Funkt1on Eingang Ausgänge Eingang Ausgänye 
r : S O‚_-..O._ s °1..l°‘ 

Lesen ; L e 1y L Sr 
.‚Blockieren H hochohmig H hochehmig 

Ana,: 1) Dür V-Zustand bedeutet H- oder L-Pegel und’er ist für 
jeden Ausgang und jede Adresse durch das im Spfl.clur 

“ eingespeicherte Wort gogobon . 

2) Einem H-Pagel an einen belisebigen Aulolng ontoprl.cht 

beim Lesen der Wert Ugy- eines'‘ L-Pegel der Wert Un 

3} Den hochohmigen Zustand der Ausgänge Q004Q kennzeich-. . 

nen beim Blockieren die Kenngröße Ip„., und I0„,
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Statische Kennwerte 

. H-Ausgengsspannung 

(bei1 Unn = 4,75 Vr Uyy = 2,0 V, UL - 0,8 V, Ig„ = -6,5 m) | 

i Ü . UoH * 12.4 Vl 

L-Ausgangsspannung ® 

(bei Ug = 4,75 Vr Urg = 20 V, Up, = 0,8 V, IoL * 16 mA) 
UgL: * 0,5 V 

-HÄEingengestrom H 

(bei Ucp . = 5,25 V, Ury = 5,5 V, Uy, =OV) Iyy® 1m 

(bei Un = 5,25 V, Ury » 2,7 V, U au *0W yy£ 25 A 

L-Eingangsstrom . ; 
(bei |-|°c = 5,25 V, UIL = 0,45 Ve Ur > 4,5 :'% » 'm ün 

$ z * IL / 

Eingangeclempingepannung . .. 
[“1 Ucc = 4,75 V, IIL = =18 mA) N -UD £1,2 V 

Ausgengekurzschlußstrom 

bei Un = 5,25 V, Ur = 2,0 V, U, = 0,8 V a 
(bei Ucc e .'-)'Iocc 30440100 mA 

H-Aus gll'lgfl.pi rrstrom 

(be1i Ucc = 5,25 V, Ury - 2,0 Vo: Uozy - 2:4 Vs UL = 0,8 V) 

IOZH‘SO/L!A 

L-Ausgangssperrstrom 

_ (bei Ung = 5,25 V, Urg = 2,0 V, Uoz, = 0,5 V, UL, # 0,8 V) 

i -IOZL < 50 luA 

Stromaufnahme N 
(bei uGG = 5,25 V, UIL .° Y‚ UIH = 4.5\Ü‘] Icc £ 150 mA 

Dynamische Kannwerte W_cc =5 V) 

Adreß-Zugriffszeit ' € . „ tacc ®© 65 ns 

CHIP=SELECT=Zugriffszeit tco < 55 ns 

„ Verzögerung nach CHIP-SELECT top ®530 n8
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TESLA RoZnov, TESLA Pießtany, 

Esmpfohlene Betriebsbedingungen (gilt für Lesen und Blockieren) 

Batriebsspannung Ucc 1 4,75 V 6 Ucg 6 6,25 V 

‘L-Eingangsspannung Ur -0,5 V UL 0,8 V 

H-Eingangsspannung Ury i 2,0 V U * 5,5 V 

L-Ausgangsstrom ZoL £ 16 mA 

_ H-Ausgangsstrom —IOH © 6,5 mA . 

Betriebstemperaturbereich 4". 0° « 17.' < 70 °C 

‘, Grenzwerte min nex 

.Betriebsspannung Ucc 4,75 5,25 V 

Eingangsspannung Ur Ü =0,5 5,25 v 

Eingangsstrom -II 18 mA 

Betriebstemperatur o‘. 0 70 C 

Lagerungstemperatur "stg =55 165 ®E 
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